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Uklad drgajacy, przetwornik magnetostrykcyjny-membrana

1

Przedmiotem wynalazku jest uklad drgajacy,
przetwornik magnetostrykcyjny-membrana.

Przetwornik magnetostrykcyjny jest podzespoiem
stuzacym do przetwarzania drgan elektrycznych na
mechaniczne lub odwrotnie.

Czestym zastosowaniem przetwornika magneto-
strykcyjnego, polgczonego z membrang (plytg pro-
mieniujgcg) przekazujagcg wytworzone przez ten
przetwornik drgania do o$rodka nadiwickawiane-
go, jest wytwarzanie drgan ultradiwigckowych
o duzej amplitudzie w osrodkach cieklych. W tym

10

przypadku stosuje sie zwykle znane rozwigzanie -

przedstawione na fig. 1.
Membrana a przekazujgca drgania do cieczy jest
napedzana przylutowanym do niej poSrodku rdze-

~nhiem magnetostrykeyjnym b, przy czym obrzezem

swym zmocowana jest z nieruchomymi §ciankami
wanny zawierajacej nadiwigkawiang ciccz.

W znanych rozwigzaniach ukladu rdzen magne-
tostrykcyiny — membrana, w plaszczyZnie ich po-
1aczenia wystepujg duze sity rozrywajgce. W zwigz-
ku z tym i ze wzgledu na malg powierzchnig zig-
cza musi ono byé zrealizowane
wysokowytrzymatego lutu twardego lub metody
spawania. Taki sposéb laczenia, przy stosowaniu
znanych konstrukeji rdzen magncetostrylieyiny -—
zasadnicze - wady. Po
plerwsze, lqczenie rdzenia magnetostrykeyjnego
z membrang ze stali o wlasno$ciach antykorozyj-
nych powoduje czgsto, ze wzgledu na malg prze-

52768

przy uzyciu

‘15

20

26

30

2

wodno$é cieplng tych gatunkéw stali, duze ou-
ksztalcenia membrany i w konsekwencji deickiy
zlgcza. Po drugie, polgczenie takie jest praktycznie
nierozlaczalne i nie istnieje mozliwo$é wymian
samej membrany zniszczonej dzialaniem kawitacji
po dlugotrwalym promieniowaniu fal ultradiwig-
kowych.

Duze sprawnos$ci przetwornika magnetostrykcyj-
nego promieniujacego w ciecz uzyslujv sig j(_dynle

tej cieczy. Dla przetwornika magneuostrykcyme;,o
zaopatrzonego w membrane i obcigzonego zwykle
spotykanymi cieczami, optymalne dopasowanie na-
stcpuje w przypadku jezeli energia jest promie-
niowana przez cze§é membrany o powierzchni kil-
kakrotnie wiekszej niz powierzchnia styku rdzen-
membrana przy czym membrang stanowi plyla
idealnie sztywna i o wiotkim obrzezu. Obrzeze
membrany winno byé mozliwie wiotkic dia ogra-
niczenia przenoszenia sie drgan na $cianki wanny.
W nowszych koanstrukecjach sztywnos¢ mcembrany
uzyskuje sie przez stosowanie membran o zmnicj-
szajacej si¢ gruboéci od érodka ku obwodowi,
wzglednie membrany uzebrowane w syo; Srodlo-
wej czgéel. Ze wzpledu na czeste stykanie
brany z agresywnymi cicczami z regul
sie jg ze EBlali o wiasnodciach antyiorozyjinych,
a stale takle, jak wiadomo, sg bardzo ‘rudno ciia-
bialne, )

Powydsze wady 1| nledogodnodel usuwa tomvin e
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nie wedlug wynalazku. Istotg wynalazku jest za-
stosowanie miedzy membrang o stalej grubosci
a przetwornikiem magnetostrykcyjnym ptyty po-
§redniczacej, trwale polgczonej z tymi elementami.

Przyklad ukladu wedlug wynalazku, przedsta-.

wiony jest schematycznie na fig. 2.

Uktlad wedlug wynalazku sklada sie¢ z membra-
ny a o stalej grubosci, zmocowanej trwale po
$§rodku z rdzeniem magnetostrykeyjnym b poprzez
plyte posredniczacg e¢. Plyta poSredniczaca ¢ o po-
wierzchni wigkszej niz czynna powierzchnia rdze-
nia magnetostrykcyjnego posiada ksztalt i grubo$é
pozwalajgce na uzyskanie wymaganej sztywno$ci
srodkowej cze§ci membrany dla jej optymalnego
dopasowania do cieczy. Plyta ta nie pokrywa catej
powierzchni membrany a, dzieki czemu obrzeze tej
ostatniej jest dostatecznie wiotkie, Plyta posredni-
czgca ¢ moze mieé¢ zmieniajgcg sie od Srodka ku
obwodowi grubo$é. .

Uklad wedlug wynalazku ma membrane a w po-
staci plyty o stalej grubosci, ktérag wykonuje sie
tatwo ze stali o wilasnoSciach antyKorozyjnych tj.
ze stali trudnotrawiacej sie. Plyte poSredniczacy ¢
wykonuje sie z innego latwiejszego. do obrébki
materialu konstrukcyjnego powszechnego uzytku,
na przyklad ze zwyklej stali, poniewaz piyta ta
nie styka sie bezposrednio z agresywnymi cieczami
przy ich nadiwiekawianiu i dzieki temu nie jest
narazona na korozje. Polaczenie miedzy rdzeniem
magnetostrykcyjnym b a piytg posSredniczacg ¢ wy-
konuje si¢ metoda spawania lub lutowania twar-
dego. Natomiast polgczenie migdzy membrang a
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i plyta poSredniczaca ¢ dokonuje sie przy uzyciu
lutu o nizszej temperaturze topliwo$ci na przyklad
lutu miekkiego, lub metoda klejenia, na przyktad
zywicg epoksydowa.

Trwato$é tego ostatniego zlgcza jest wystarcza-
jaca przy stosowaniu konstrukcji wedlug wynalaz-
ku. Dzieki bowiem mozliwo$ci zastosowania w tym
rozwigzaniu cienkiej membrany o matlej bezwlad-
nosci oraz na skutek stosunkowo duzej powierzch-
ni styku membrany z plyta posredniczgca, napre-
zenia rozrywajgcego wystepujace w zigczu mem-
brana — plyta posredniczaca s znacznie nizsze
niz w znanych rezwigzaniach w zlgczu rdzen
magnetostrykcyjny-membrana, ktérego powierzch-
nia jest mata. : : : '

Zastrzezenia patentowe

1. Uklad drgajacy, przetwornik magnetostrykeyj-
ny — membrana, znamienny tym, ze posiada
miedzy membrang (a) o -stalej grubosci a rdze-
niem magnetostrykcyjnym (b) trwale zmocowang
z obydwoma tymi elementami plyte poéredni-
czacg (c) stykajgca sig z membrang (a) na po-
wierzchni wiekszej niz z rdzeniem magneto-
strykcyjnym (b). .

2. Uklad wedlug =zastrz. 1 znamienny {tym:, ze
piyta poéredniczaga (¢) posiada zmieniajgca sie
od swego Srodka ku obwodowi grubosé.

3. Uklad wediug zastrz. 1 i 2, znamienny tym, ie
piyta posredniczaca (c) nie pokrywa calej po-
wierzchni membrany (a).
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